Komunikat prasowy

KIOXIA nagrodzona przez FMS nagrodg za catoksztalt osiggnieé
(Lifetime Achievement Award ) za wynalezienie pamieci Flash 3D
NAND.

Zespot ds. rozwoju technologii firmy zdobyt uznanie za stworzenie przefomowej technologii
pamieci flash BiCS FLASH 3D

Dusseldorf, Niemcy, 25 lipca 2024 r. — KIOXIA, wynalazca pamieci flash NAND odbiera nagrode
za catoksztatt osiggnie¢ FMS: the Future of Memory and Storage Lifetime Achievement Award
na rok 2024 r. Zespot inzynierow firmy KIOXIA, w ktérego sktad wchodzag Hideaki Aochi, Ryota
Katsumata, Masaru Kito, Masaru Kido i Hiroyasu Tanaka, odbierze te prestizowg nagrode za
swoje pionierskie pracy nad opracowaniem i skomercjalizowaniem pamieci flash 3D. Ta
przetomowa technologia stata sie fundamentem szerokiej gamy zastosowan komputerowych —
od zaawansowanych smartfonéw, komputery osobiste, dyski SSD, centra danych, sztuczng

inteligencje i przemyst.

KIOXIA zaprezentowata koncepcje technologii pamieci flash BiCS FLASH™ 3D na sympozjum
VLSI w 2007 roku. Po ogtoszeniu prototypu firma KIOXIA prowadzita dalsze prace nad rozwojem
i optymalizacjg tej technologii na potrzeby produkcji masowej, ostatecznie wypuszczajgc
pierwszg na $wiecie pamiec flash 3D o 48 warstwach i pojemnosci 256 gigabitéw (Gb) w 2015

roku.

siInnowacje firmy KIOXIA w dziedzinie pamieci flash 3D zrewolucjonizowaty przechowywanie
danych, przeksztatcajgc swoje prace od ,zaledwie” postepu w pordwnaniu z istniejgcymi
technologiami do przetomowego rozwigzania, ktdre spetnia wymagania nowoczesnej informatyki”
— moéwi Chuck Sobey, petnigcy stanowisko General Chair w FMS. ,Z przyjemnoscig

prezentujemy ten istotny wkiad i czekamy, aby zobaczy¢, co przyniesie przysztos¢’.



Dzieki konstrukcji stoséw 3D, ktéra zwieksza pojemnosé i osiggi, pamie¢ BiCS FLASH™ 3D byta
sitg transformacyjng w branzy pamieci masowej. Technologia ta umozliwita rozwigzania o wyzszej
gestosci przechowywania, jednoczesnie utrzymujgc niezawodnos¢ i wydajnosc¢, znacznie
zwiekszajgc mozliwosci centrow danych, elektroniki uzytkowej oraz urzgdzen mobilnych —
ustalajgc przy tym nowy standard w technologii pamieci flash. Dzieki wykorzystaniu ukfadania w
pionowe stosy technologia BiCS FLASH™ firmy KIOXIA przyniosta odpowiedZ na ograniczenia
ptaskiej pamieci flash NAND, przygotowujgc droge pod przyszie osiggniecia technologiczne w
zakresie rozwigzan pamieci masowej oraz wzmacniajgc pozycje KIOXIA Corporation jako lidera

branzy.

»1echniczne innowacje firmy KIOXIA w zakresie pamieci flash 3D sg nie do przecenienia” — mowi
Atsushi Inoue, wiceprezes i dyrektor ds. technologii Dziatu ds. Pamieci firmy KIOXIA Corporation.
,Nasza technologia stworzyta w branzy nowy paradygmat, umozliwiajgc pamieci flash ogromne
zwiekszenie gestosci pamieci na komérke, kos¢ i pakiet. Niezmiernie ciesze sie, widzgc z jakim
uznaniem spotykajg sie nasze osiggniecia i wyglgdam w przyszios¢, aby by¢ swiadkiem ich

dalszego oddziatywania w nadchodzgcych latach”.

,Moi koledzy-inzynierowie z firmy KIOXIA sg inspiracja — nie tylko pod wzgledem swoich
osiggnie¢ technologicznych, ale takze swojego zaangazowanie w rozwoj tej dziedziny poprzez
ciggte innowacje i wsparcie dla otaczajgcych ich technologéw” — moéwi Ryota Katsumata, starszy
badacz w Centrum Rozwoju Zaawansowanej Pamieci w KIOXIA Corporation. ,Nasz wktad nie
tylko miat oddzwiek w branzy, ale stat sie tez powodem do pielegnacji ducha innowacji i
wspétpracy w ramach spotecznosci. Cudownie jest méc zobaczyé, jak to przywdodztwo i wizja

zostajg docenione”.

Technologia pamieci flash 3D zdobyta takze uznanie, zdobywajac nagrode Imperial Invention
Prize w ramach krajowego wyréznienia National Commendation for Invention 2020 w Japonii oraz
otrzymata nagrode w dziedzinie nauki i technologii 2023 roku w ramach Commendation for
Science and Technology od japonskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i

Technologii oraz nagrode IEEE im. Andrewa S. Grove’a w 2021 roku.



##

Uwagi:

Nazwy firm, produktow oraz ustug mogg stanowi¢ znaki towarowe podmiotdw trzecich.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym ceny i specyfikacje produktow, tres¢ ustug i dane kontaktowe, sg
aktualne w dniu podania ich do wiadomosci i mogg ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia.

Informacje o KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (dawniej Toshiba Memory Europe GmbH) jest europejskag spotkg zalezng KIOXIA
Corporation, wiodgcego na swiecie dostawcy pamieci flash i dyskoéw potprzewodnikowych (SSD). Od
czasu wynalezienia pamieci flash NAND do dzisiejszego przetomu BiCS FLASH™ KIOXIA kontynuuje
pionierskie rozwigzania i ustugi w zakresie pamieci, ktére wzbogacajg zycie ludzi i poszerzajg horyzonty
spoteczenstwa. Innowacyjna technologia pamieci flash firmy BiCS FLASH™ 3D jest prekursorem
przysztych pamieci masowych w aplikacjach o duzej gestosci, w tym zaawansowanych technologicznie
smartfonach, komputerach osobistych, dyskach SSD, w branzy motoryzacyjnej oraz w centrach danych.
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